Zatacznik Nr 1
do zarzadzenia Nr 98/2024
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SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu w jezyku polskim oraz angielskim:

1.

Nanotechnologia w komputerze / Nanotechnology in Computer Science

2. .

Jezyk wyktadowy: polski

3. Jednostka prowadzgca: przedmiot ogélnouniwersytecki

4. Kod przedmiotu: zgodny z USOS (nadaje Dziat Nauczania)

> Rodzaj przedmiotu: przedmiot ponadprogramowy

6. Kierunek studiow (specjalnos¢): wszystkie kierunki

& Poziom studiéw: I, II stopien, jednolite studia magisterskie

8. . .

Semestr: letni
Forma zajec i liczba godzin (w tym liczba godzin zaje¢ online):

9. | warsztat (laboratorium komputerowe poprzedzone czescia
wyktadowa) — catos¢ 27 godzin (wszystkie zajecia stacjonarnie)
Wymagania wstepne w zakresie wiedzy, umiejetnosci i kompetencji spotecznych
dla przedmiotu/modutu (jesli dotyczy):

Pozadana — ale zupelnie niekonieczna — znajomos¢ podstaw mechaniki

10. kwantowej, fizyki statystyczne]j, fizyki ciata statego, elementéw teorii
powierzchni, metod modelowania komputerowego w fizyce materialowej
czy symulacji struktur wieloatomowych z pierwszych zasad.
Umiejetnos¢ samodzielnej i systematycznej pracy.

Tresci programowe:
- Wstep do nanotechnologii.
- Teoretyczne metody opisu i modelowania ukladéw w skali atomowej.

11 - Teoria funkcjonatu gestosci i jej zastosowania.

- Metody dynamiki molekularnej.
- Metodologia prowadzenia obliczen.

- Praca warsztatowa (laboratorium komputerowe): modelowanie
i projektowanie uktadow w skali nano.

- Realizacja autorskiego projektu wykorzystujacego obliczenia w




ramach teorii funkcjonatu gestosci. Napisanie raportu lub
przedstawienie wynikOw w postaci 15 min. prezentacji.

12.

Literatura obowigzkowa i zalecana (Zzrddfa, opracowania, podreczniki, itp.):

C. Massobrio, H. Bulou, C. Goyhenex (Eds.), Atomic-Scale Modeling of
Nanosystems and Nanostructured Materials, Springer-Verlag, Berlin
Heidelberg (2010).

C. Trindle, D. Shillady, Electronic Structure and Modeling — Connections
Between Theory and Software, CRC Press Taylor & Francis Group (2008).

J. Kohanoff, Electronic Structure Calculations for Solids and Molecules:
Theory and Computational Methods, Cambridge University Press (2006).

R. M. Martin, Electronic Structure Basic Theory and Practical Methods,
Cambridge University Press (2004).

A. GroB, Theoretical Surface Science: A Microscopic Perspective,
Springer-Verlag, Berlin Heidelberg (2009).

J. Piela, Ideas Of Quantum Chemistry - From Quantum Physics to
Chemistry, Elsevier, Amsterdam (2020).

13.

Warunki i forma zaliczenia przedmiotu:

Egzamin ustny (warunkiem przystapienia do egzaminu jest realizacja
autorskiego projektu i napisanie raportu lub przygotowanie prezentaciji;
wymagana obecnos¢ na zajeciach - frekwencja co najmniej 80%)

14.

taczna liczba godzin: 90, a w tym:

- Zajecia z prowadzacym: wyklad podajacy (3 spotkania: 2 x 45 min.),
zajecia warsztatowe - laboratorium komputerowe (7 spotkan: 3 x 45
min.).

- Praca witasna studenta (w tym udziat w pracach grupowych): wyboér
zagadnienia, przeglad literatury i opracowanie odpowiedniej metodologii
obliczen (10), realizacja autorskiego projektu i napisanie raportu lub
przygotowanie prezentacji (30), przygotowanie do egzaminu (20).

15.

Liczba punktéw ECTS (jesli dotyczy): 3




